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摘要(译)

有机发光二极管显示器的制备工艺，包括以下步骤：(1)准备基底，在基
底上限定有多个像素；(2)在基底构件上形成多个像素电极；在基底构件
上形成像素限定层，(3)在每个像素处形成薄膜晶体管；形成阴极，使得
阴极电连接到薄膜晶体管；在阴极上形成有机发光层；(4)在有机发光层
上形成阳极，阳极包括位于有机发射层上的辅助层、位于辅助层上的导
电层和位于导电层上的绝缘层。本发明可通过抑制外部光反射而改善显
示特性，同时具有工艺简单，生产生本低等优点。
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